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Изучение пластической деформаций материалов и динамические
ДйСЛОКсЩИОлШьхС ПрОцСС^Ь! В КрИС 1 ЗЛлЭ-Х.
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1.4. Модели описания межатомных взаимодействий в материалах.
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2.2. Процедура расслоения кристалла на одномерные упаковки.
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2.4. Реализация внутренних взаимодействий в кристалле и внешних воздействий на него.
О ^ /1/ . ,I/ % • 1 ii.ti.i->- 11 1 1»/ 1 ттиЛчат^лп СП
Дч/фчл\.х\л>.
2.6. Моделирование процесса релаксации кристалла.
2.7. Постановка вычислительного эксперимента.
ГЛАВА 3. Методики получения численных параметров.
3.1. Методика расчета локальной плотности потенциальной энергии кристалла.
3.2. Методика расчета локальной плотности сил.
3.3. Функция распределения смещений атомов.
3.4. Функция радиального распределения атомов. атомным цепочкам, сил взаимодействия между ними и смещении атомных цепочек из решеточных положений.
3.6. Временные и деформационные зависимости основных характеристик кристалла.
3.7. Методика визуализации полученных численных характеристик.
ГЛАВА 4. Результаты.
4.1. Моделирование процесса импульсной деформации.
4.1.1. Сжатие.
4.1.1Л. Классификация по конфигурации атомных смещений./
4.1.1.2. Классификация состояний кристалла по графику
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4.1.1.3. Классификация состояний кристалла по графику uvpuxij
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4 .1.2. Растяжение.
4.1.2.1. Выводы.
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4.1.3.1. Классификация по графику энергии.
4.1.3.2. Классификация по графику смещений.
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4.1.4.1. Классификация по графику энергии.
4.1.4.2. Классификация по графику смещений.
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4.2. Изучение процесса релаксации кристалла с изъятым атомным
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